






















专利名称(译) TFT阵列基板和显示装置，其具有条状像素电极之间的倾斜角和液晶的初始对准方向

公开(公告)号 US10088720 公开(公告)日 2018-10-02

申请号 US15/397196 申请日 2012-11-08

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
合肥鑫晟光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
合肥新盛光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
合肥新盛光电科技有限公司.

[标]发明人 SUN RONGGE

发明人 SUN, RONGGE

IPC分类号 G02F1/1337 G02F1/1362 G02F1/1368 G02F1/1343

CPC分类号 G02F1/134363 G02F1/1368 G02F1/13439 G02F1/133707 G02F1/136286 G02F2201/40 G02F2001
/133761 G02F2001/134345 G02F2001/134372 G02F2201/123 G02F1/133784

代理机构(译) LADAS＆PARRY LLP

优先权 201110362219.2 2011-11-15 CN

其他公开文献 US20170115537A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种薄膜晶体管（TFT）阵列基板，包括：栅极线和数据线，形成在基
板上;以及子像素单元，由栅极线和数据线交叉限定，其中，子像素单元
包括薄膜晶体管器件，第一像素电极层和第二像素电极层;第一像素电极
层与第二像素电极层绝缘;所述第二像素电极层位于所述第一像素电极层
上方，所述第二像素电极层的条状像素电极图案与所述第一像素电极层
的图案上下重叠;条形像素电极与液晶的初始取向形成倾斜角，栅线平行
于靠近栅线的条状像素电极。
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